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TE5534N 24V 0~10V 0~10V 15V
TES544N 15V 0~10V 0~10V 15V
TE5554N 12V 0~10v 0~10v 15V
TE5634N 24V 0~10v 0~5V 15V
TE6634N 24V 0~5V 0~5V 15V
TEG6644N 15V 0~5V 0~5V 15V
TE6650N 12v 0~5V 0~5V %
TE6654N 12v 0~5V 0~5V 15V
TE6664N 5V 0~5V 0~5V 15V
TE1533N 24V 4~20mA 0~10v 24V
TE1530N 24V 4~20mA 0~10V %
TE1550N 12v 4~20mA 0~10v %
TE1633N 24V 4~20mA 0~5V 24V
TE1630N 24v 4~20mA 0~5V %
TE1650N 12v 4~20mA 0~5V %
TE1660N 5V 4~20mA 0~5V %
TE1430N 24V 4~20mA 1~5V %
TE1433N 24V 4~20mA 1~5V 24v
TE1450N 12v 4~20mA 1~5V %
TE1S34N-2.5 24V 4~20mA 0~2.5V 15V
TE1S60N-2.5 5V 4~20mA 0~2.5V %
TE1S60N-3.3 5V 4~20mA 0~3.3V %
TE1S65N-3.3 5V 4~20mA 0~3.3V 12V
TESS64N-1-1 5V 0~1V 0~1V 15V
TE2530N 24v 0~20mA 0~10v %
TE2650N 12v 0~20mA 0~5V %
TE6S6SN-3.3-9 5V 0~5V 0~3.3V v
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IREIMILE IEC/EN61000-4-5 HIRIHO £1KV GEFZF R ILE 5) perf. Criteria B
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